






















































































专利名称(译) 电致发光显示器件
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[标]发明人 西毅
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优先权 1999356732 1999-12-15 JP

其他公开文献 CN1901219A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

提供一种能够减小EL器件中阳极的平均膜电阻及以高清晰度显示图像的
EL显示器件及包括这种EL显示器件的电子装置。在阳极108上提供光屏
蔽层109，以便掩蔽两像素间的间隙。于是可以减小EL器件中阳极108的
平均膜电阻。另外，可以防止光从两像素间的间隙泄漏，进而产生高清
晰度图像显示。
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